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Telefunken Transistor BD434 Datasheet

BD 434 - BD 436

Silizium-PNP-Epibasis-Leistungstransistoren
Silicon PNP Epibase Power Transistors

Anwendungen: NF-Endstufen
Applications: AF-oulput slages

Besondere Merkmale:
& Niedrige Betrisbsspannung -
spaziell fir Autoradiobetrieb
& Hohe Stromverstarkiing
® Verustleistung 36 W
® Gepaart lieferbar

® BD 434, BD 438 sind komplamantar
zu BD 433, BD 435

Features :
@ Low supply vollage —
aspecially for automobil radio
® High currént franslar ralio
& Power dissipation 36 W
® Matched pairs available

® BD 434, BD 436 are complemantary 1o
BD 433, BD 435

Vorldufige technische Daten - Preliminary specifications

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

| -
28

e

Zubehbr
Accessories

Isolierscheibe
Isolating washer

Zahnscheibe
Lock washer

Best. Nr. 119880

Bast. MNr. 119881

Absolute Grenzdaten
Absolute maximum ratings

Kollektor-Basis-Sperrspannung
Collector-base voltage

Kollaktor-Emitter-Sperrspannung
Collector-amitter voltage

Emitter-Basis-Sperspannung
Emitter-base voltaoe

Kollektor mit metallischer
Montagefliche verbunden
Collector connected with
matallic surface

Mormgehause

Case

12 A 3 DIN 41869
JEDEC TO 126 (50T 32)

Gawicht - Weight
max. 0.Bg

BD 434 BD 436
-Uegn 22 az W
- E"IC.EO 22 a2 v
-Uggn & W
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Kollektorstrom -lg 4 A
Collector currant

Kollektorspitzenstrom

Collector peak current

fp = 10ms =lcm 7
Basisstrom -Ig 1 A
Basze current
Gesamtverustleistung
Total power dissipation

logge = 25°C Prat 36 W
Sperrschichttemperatur Y 150 =G
Junction temperature
Lagerungstemperaturbereich Isig =56...+150 c
Storage lemperaiure range
Anzugsdrehmoment My Y 70 Mcm

Tightening torque

* raiazy " * = —— Taoad T
Fot ~le :
40 1
W
10 [ 28 °C
A [
30 A

20 ' \
BD 434
N

10 . 0.5 ]
Y
1
0 50 100 °C = 1 5 10 50V
‘case —™ “lee—
Warmewliderstinde Min. Typ. Max.
Thermal resistances
Sperrschicht-Umgebung Rinin 100 "Crw

Junction ambient

Y} mit M 3-Schraube und Zahnscheibe

with screw M3 and fock washer sl W 118881
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BD 434 - BD 436

Spemschicht-Gehiuse
Junction case

mit Isolierscheibe Best Nr. 119880

with isolating washer
mit Isolierscheibe und Paste
with isolating washer and paste

KenngréBen
Characteristics

lamp = 25°C, falls nicht anders angegeben

unless otherwise specified

Kollektorreststrom
Collector cut-off curent

-lgg = 22V
-Ugg = 32V
‘ampy = 150°C, - lgg = 22V
~lpg = 32V

BD 434
BD 436

BD 434
BD 436

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung

Collector-emitter braakdown voltage
=l = 100 mA

=g = 100 pA

Emitter-Basis-Durchbruchspannung
Emitter-base breakdown voltage

""E = 1mhA
Kollektor-Sattigungsspannung
Caollector safuration voltage

=fp = 2A. —Ig = 200 mA
Basis-Emitter-Spannung
Base-emitier voltage

"'UGE - IV,—fc =2 A

BD 434
BD 438

BD 434
BD 438

Kollektor-Basis-Gleichstromvarhéltnis

DC forward current transfer ratio

- L‘EE - 5"1".. —f,r; =  10m#a

- UCE = 1V¥, =l = 500mA

—UCE=1'\I',—fc_= 2A
Fir Paare gilt das i pp-Verhéltnis
hgg malched pair rafio

=Ugg = 2V, =i = 500mA?)
Transitireguanz
Gain bandwidth product

'L'-CE = 10V, —.lr,c = 280 m#A, JF= 1MHz

1
1) TD' = 0,0, Iy = 0,3ms

Ripae
Rinie

Rihac

=Icap
=lcmo

~Icao
~Icao

- lierceo’
-Usriceo”

- UBRices
- UiBRiCES

- UpriERD
= Ucesat

=Ugg"

fr

Min. Typ.  Max.
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